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Simbologia de eletronica

O uso de simbolos gréaficos em desenhos de esquemas elétricos serve para
representar os componentes, 0s equipamentos, as relacdes entre estes e os efeitos
fisicos que integram o funcionamento completo ou parcial dos mesmaos.

Os simbolos gréficos de circuitos elétricos sdo usados geralmente em projetos de
instalacdes prediais, industriais e em qualquer aplicacdo elétrica que precise de uma
esquematizacao através de graficos.

As tabelas a seguir mostram exemplos de simbolos utilizados em desenhos técnicos
relacionado a diagramas de circuitos eletroeletrbnicos ou na esquematizacao de
projetos de circuitos eletrdnicos. Os simbolos gréaficos sdo estabelecidos pelas normas
(NBRs) da ABNT.

As tabelas a seguir apresentam alguns simbolos gréaficos de semicondutores
segundo a norma.

Simbolos graficos de resistores fixos

Simbolo Descricédo

— 11—

Preferencial
Resistor, simbolo geral

_w_

N&o preferencial

;l Resistor com derivagéo fixa

—{m— Elemento resistivo

Resistor utilizado como derivador (Shunt)

Simbolos gréaficos de potenciémetros

Simbolo Descricdo

Potenciémetro com variabilidade linear e continua

—g Potencidbmetro com variabilidade linear e continua de ajuste predeterminado
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Potenciémetro com variabilidade nao linear e continua

¥

Potenciémetro com variabilidade linear e continua de ajuste predeterminado

Simbolos gréaficos de resistores de variabilidade intrinseca

Simbolo

Descricdo

Resistor de variabilidade intrinseca nao linear

Resistor com variabilidade intrinseca dependente de tensao

Resistor com variabilidade intrinseca com coeficiente negativo de temperatura

-NTCR

e

Resistor com variabilidade intrinseca com coeficiente positivo de temperatura -

PTCR

Simbolos gréficos de capacitores

Simbolos

Descricdo

—H

Capacitor, simbolo geral.

Capacitor com representagéo do eletrodo externo

Capacitor de passagem

Capacitor eletrolitico ndo polarizado (bipolar). Se desejar os retangulos podem
ser preenchidos

Capacitor polarizado. Simbolo geral

= k| E 4‘4%

Capacitor eletrolitico polarizado. Se desejado, o retangulo pode ser cheio.
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Simbolos gréficos de capacitores variaveis

Simbolos Descricdo

Capacitor variavel. Simbolo geral

Capacitor variavel com representacéo do eletroduto externo

Capacitor com ajuste pré-determinado

Capacitor variavel com dupla armadura mével.
Nota: C1 = C2

Capacitor polarizado variavel ndo linear dependente da temperatura.

Capacitor polarizado variadvel ndo linear dependente da tenséo.

T Ty _|\l\|_ M| | =

# # Capacitores variaveis com acoplamento mecanico

A ——]

Simbolos gréficos de indutores

Simbolo Descri¢édo
S Indutor com nucleo de ar. Simbolo geral
A Indutor com ntcleo de ferro laminado

L Indutor com nlcleo de ferro com entreferro
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T Indutor com nucleo de ferrite
cu

YL Indutor com nlcleo de cobre
r-—-—=-======== i
1 1
1 —— 1
R i T Indutor com nucleo de ferro laminado e com blindagem eletrostética ligada &

massa
: 1
CU+Fe

Indutor com blindagem de cobre e ferro

Indutor com derivagdes

Indutor variavel com nucleo de ferro laminado

I
4%— Indutor variavel continuamente

Indutor de ajuste predeterminado com nucleo de ferrite

Simbolos gréaficos de diodos semicondutores

Simbolo Descricédo

!

Diodo semicondutor, simbolo geral.

AN
Diodo emissor de luz, simbolo geral.

| 1

Diodo usado como dispositivo capacitivo (varactor ou varicap)
-
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Diodo Tunel

Diodo de avalanche, ou Zener, unidirecional (diodo regulador de tensao)

Diodo de avalanche, ou Zener, bidirecional.

Diodo unittnel

AEIRIRAE.

Diodo bidirecional (varistor)
Diac

Simbolos gréficos de tiristores

Simbolo

Descricdo

Tiristor diodo de bloqueio inverso

Tiristor diodo de conducao inversa

Tiristor diodo bidirecional

Tiristor triodo, tipo ndo especificado.
Nota: Este simbolo é usado para representar um tiristor triodo de blogueio
inverso, se ndo for necessario especificar o tipo da porta.

Tiristor triodo de bloqueio inverso, porta N (anodo controlado)

EARAE AR AE.

Tiristor triodo de bloqueio inverso, porta P (catodo controlado)
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Tiristor triodo bloqueével, pela porta ndo especificada

Tiristor triodo bloqueavel pela porta N (anodo controlado)

Tiristor triodo bloqueéavel pela porta P (catodo controlado)

Tiristor tetrodo de bloqueio inverso

Tiristor triodo bidirecional (Triac)

Tiristor triodo de conducédo inversa, porta ndo especificada

Tiristor triodo de condugéo inversa, porta N (anodo controlado)

Tiristor triodo de conducéo inversa, porta P (catodo controlado)

Tiristor triodo PNPN com conex&o externa de comando (tiristor P)

Tiristor triodo NPNP com conexao externa de comando (tiristor N)

R R AR IR TR IR AN

Simbolos gréficos de transistores bipolares

Simbolo Descricdo

Transistor PNP

B

3
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Transistor NPN com coletor conectado a envoltéria

Transistor NPN de avalanche

Transistor de unijungdo, com base tipo P

Transistor de unijungdo, com base tipo N

&02 g

i
=

Transistor NPN, com base polarizada transversalmente

Transistor PNIP com conexdo a regido intrinseca.

6

Transistor PNIN com conex&o a regido intrinseca.

Simbolos grafi

cos de transistores de efeito de campo (FET), transistores unipolares

Simbolo

Descricdo

)

Paorta

-

Fonte Coletar

Transistor de efeito de campo, porta conectada, com canal tipo N.

Nota: As conexdes da porta e da fonte devem estar alinhadas.

i)

Transistor de efeito de campo, porta conectada, com canal tipo P
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Transistor de efeito de campo, porta isolada, tipo a enriquecimento, uma porta,
com canal tipo P, sem conexao ao substrato (IGFET).

Transistor de efeito de campo, porta isolada, tipo a enriquecimento, uma porta,
com canal tipo P, sem conexao ao substrato (IGFET).

Transistor de efeito de campo, porta isolada, tipo a enriquecimento, uma porta,
com canal tipo N, com substrato conectado internamente a fonte (IGFET)

Transistor de efeito de campo, porta isolada, tipo a deplexdo, uma porta, com
canal tipo N, sem conexao ao substrato (IGFET)

Transistor de efeito de campo, porta isolada, tipo a deplexdo, uma porta, com
canal tipo P, sem conex&o ao substrato (IGFET)

ICEaRCIRRCIRNCHER=DARS]

Transistor de efeito de campo, duas portas isoladas, tipo a deplexdo, com canal
tipo N, com substrato conectado separadamente (IGFET)

Simbolos gréficos de dispositivos fotossensiveis e magnetossensiveis

Simbolo

Descricdo

Resistor com variabilidade intrinseca dependente de luz - LDR

Fotodiodo, Célula fotocondutora com condutividade.

Célula fotovoltaica

%
Fototransistor NPN
S _
Fototransistor PNP
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Gerador Hall com quatro conexdes

ﬂi Magnetorresistor, tipo linear.
X

§ >< K Dispositivo de acoplamento magnético isolador magnético

EZ - Dispositivo de acoplamento 6tico, isolador 6tico com diodo emissor de luz e
- fototransistor.

Simbolos gréaficos para diagramas légicos

Simbolo Descricédo
y Estagios associativos em geral
No lugar de X inscrevem-se simbolos que caracterizam a associagao

L -

& Y Func&o E (AND)
B—
.

=1 —Y Fungédo OU (OR)
B
L
B =1 —¥ Fungdo OU EXCLUSIVO (XOR)
A
B 1 P~Y Funcédo INVERSORA (NOT)
A_ ~
B & PY Func&o NAO E (NAND)
A— -
B =1 Y Funcdo NAO — OU (NOR)
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